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. SUMILLA Y DESCRIPCION DEL CURSO

2.1.- SUMILLA:
El curso es de naturaleza tedrico-practico y comprende el analisis y disefio de circuitos electrénicos
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utilizando el cdlculo, instrumentos y equipos de medicién para comprobar su comportamiento.

2.2.- DESCRIPCION:
Amplificadores de pequenia sefial, Amplificadores de Potencia, Amplificadores Operacionales (OPAMP),
Circuitos Amplificadores con OPAMP.
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lll. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL,
SISTEMAS E INFORMATICA

Version: 01

CAPACIDAD DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA UNIDAD
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BUREAU VERITAS
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UNIDAD

DIDACTICA DIDACTICA SEMANAS
Reconoce y analiza e implementa | CIRCUITOS CON DIODOS Y
circuitos con diodos y transistores | BJT
a bipolares.
g _ 1-4
Z
>
Disefia e implementa circuitos | AMPLIFICADORES
amplificadores utilizando transistores | BYPOLARES Y UNIPOLARES
o Bipolares.
3 - 5'8
2
o
Reconoce los parametros | AMPLIFICADORES EN AC
representativos de un
) AMPLIFICADOR.
S = 9-12
Z
>
Disefla y  construye  circuitos | RESPUESTA EN
electronicos utilizando amplificadores | FRECUENCIA DE
operacionales. AMPLIFICADORES
> 13-16
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IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO

INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO
NUMERO
1 Identifica cada dispositivo
2 Reconoce cada dispositivo de estudio
3 Reconoce los dispositivos dentro de una tarjeta electronica
2
£ 4 Identifica la operatividad de cada dispositivo
=
- = . -z
g =S¢ 5 | Calcula polarizacion
o 5%
L mo
6 Reconoce y diferencia cada tipo de transistor
7 Calcula la impedancia y ganancia
8 Reconoce condiciones para que funcione el amplificador
9 Realiza célculos de polarizacion
10 Reconoce y diferencia cada tipo de transistor canal N Canal P
2
g g_g 11 Explica céalculos de impedancia y ganancia
= =22 12 Reconoce los circuitos equivalentes del FET, MOSFET enzona 6hmica y zona de
saturacion
13 Reconoce, identifica cada uno de los bordes de un tiristor
14 Reconoce, identifica cada uno de los bordes del triac
15 Reconoce usando data chip los pines de correccion de cada dispositivo 6ptico
16 Reconoce los sistemas optoelectronicos
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V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS:
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Unidad Didactica CIRCUITOS CON DIODOS Y

BJT

I:

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA I: Reconoce y analiza e implementa circuitos con diodos y transistores bipolares.

Contenidos T Indicadores de logro
Semana Estrategia didactica .
Cognitivos Procedimental Actitudinal de la capacidad
Introduccidnal curso Describir la naturaleza Aplica cada dispositivo Sesién de Identifica cada
1 del curso exposicion de los dispositivo
— — . - - - — conceptos.
Caracteristicas de cada dispositivo Expone las diferenciasy | Aplica cada dispositivode Reconoce cada
2 semejanzas entre los estudio Descrincion de las dispositivo de
dispositivos electrénicos o pales estudio
Ejercicios, solucidon de problemas | Descripcion de cada Aplicalos dispositivos Zplicarc)iones Reconoce los
3 con dispositivos dispositivoy ensamblaje | dentro de una tarjeta ' dispositivos dentro
electrénica . g de unatarjeta
Experimentacién en | electrénica
Funcionamiento de cada dispositivo, | Mostrar los usos de Aplica la operatividad de laboratorio. Identifica la
4 usando laboratorio instrumentos cada dispositivo operatividad de cada
electrénicos dispositivo

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS

EVIDENCIA DE PRODUCTO

EVIDENCIA DE DESEMPENO

evaluacion practica semanal

Evaluacidn escrita de 20 preguntas y

Entrega de untrabajo monografico

Sera determinado por el nivel de
participacion en las clases.
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA Il : Disefia e implementa circuitos amplificadores utilizando transistores Bipolares.

Contenidos . ... |Indicadores de logro
Semana Estrategia diddactica de la capacidad
Cognitivos Procedimental Actitudinal
Caracteristicas de cada transistor Describir las Aplica polarizacion Sesion de Calcula polarizacién
5 caracteristicas de cada exposicién de los
dispositivo conceptos.
Clasesde BJT: NPN, PNP Descripcion de cada aplica cada tipo de Reconocey
6 uno de ellos transistor Descripcion de las diferencia cada tipo
m > principales de transistor
% %) ﬁ 7 BJT en alterna modelo de Descripcion de Aplica laimpedanciay aplicaciones. Calcula laimpedancia
<D( &J EE pequefia senal pardmetros Hibridos ganancia y ganancia
O i 61 Experimentacion en
":", 8 % Conceptos de amplificador basico | Descripcion de las Aplica condicione s laboratorio. Reconoce
% E 5 con BJT configuraciones: E- C, para que funcione condiciones para
< 8 B-C, C-C, N-C. el amplificador que funcione el
Bésicasde un amplificador
amplificador
< = EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA
§ .§ EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPENO
§ § Evaluacion escrita de 20 preguntas Demuestra el uso correcto de los instrumentos de Sera determinado por el nivel de
a medicidon para practicas de laboratorio participacién en las clases.
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA Il : Reconoce los pardmetros representativos de un AMPLIFICADOR.

Indicadores de logro de la

Contenidos Estrategia didactica .
Semana capacidad
Cognitivos Procedimental Actitudinal
Estructuradel FET, MOSFET, Descripcidn de las Aplica cdlculos de Sesion de exposicidon de los  |Realiza calculos de polarizacion
9 Clasificacion, estudio fisico caracteristicas del FET, polarizacién conceptos.
MOSFET
i _ — Descripcidn de las
Modelamiento matematico del FET- | Descripcion decadauno  |Aplica cada tipo de principales aplicaciones. Reconocey diferencia cada tipo de
10 MOSFET de ellos transistor canal N Canal P transistor canal N Canal P
i Experimentacion en
E Estudio diferenciado del FET, Descripcidn de las Aplica célculos de laboratorio. Explica calculos de impedanciay
g < 11 MOSFET del funcionamiento de las configuraciones: $-C,D-C,  |impedanciay ganancia ganancia
- 2%F diversas zonas G-C, N- C.
8 58
N =
2 § 5 Modelamiento, circuitos del FET, Describe los circuitos Aplica los circuitos Reconoce los circuitos equivalentes del
— MOSFET, elementos, estudio de equivalentes del FET, equivalentes del FET, FET, MOSFET enzona 6hmica y zona de
12 funcionamiento y aplicaciones en MOSFET en zonadhmicay |MOSFET enzona 6hmicay saturacion
la zona pinch-off, aplicaciones zona de saturacién zona de saturacién

fundamentales

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPENO
Evaluacién escrita de20 preguntas Demuestra el uso correcto deFET, MOSFET Sera determinado por el nivel de participacion en las
en laboratorio clases.

Unidad Diddctica Ill : AMPLIFICADORES EN AC.
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA IV : Disefia y construye circuitos electréonicos utilizando amplificadores operacionales.

Semana

Contenidos

Estrategia didactica

Indicadores de logro de la
capacidad

Cognitivos

Procedimental

Actitudinal

13

Estudio del tiristor( diodo
que controla en continua)
caracteristicas, curvas,
funcionamiento, aplicaciones

Describir modelos de
control de este diodo en
continua

Aplicacada uno de los bordes
de un tiristor

14

Estudio del triac ( diodo que
controla en alterna) caracteristicas,
curvas, funcionamiento,
aplicaciones

Describe modelos de
control de este diodo en
alterna

Aplicacada uno de los
bordes del triac

15

Estudio del principio de
funcionamiento de los fotodiodos,
fototransistores, leds, celdas
fotovoltaicas, aplicaciones

Descripcidn de cada uno de
los dispositivos opticos

Aplica usando data chip los
pines de correccion de cada
dispositivo optico

RESPUESTA EN

FRECUENCIA DE
AMPLIFICADORES.

16

Estudio del funcionamiento
cualitativo y cuantitativo de los
optocopladores y switchs dpticos,
aplicaciones

Descripcidn delos sistemas
optoacopladores

aplicalos sistemas
optoelectronic os

Sesion de exposicion de
los conceptos.

Descripcién de las
principales
aplicaciones.

Experimentacion en
laboratorio.

Reconoce, identifica cada uno de los
bordes de un tiristor

Reconoce, identifica cada uno de los
bordes del triac

Reconoce usando data chip los pines de
correccion de cada dispositivo dptico

Reconoce los sistemas optoelectrénicos

EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA

Unidad
Didactica
v

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS

EVIDENCIA DE PRODUCTO

EVIDENCIA DE DESEMPENO

Evaluacion escrita de20 preguntas

Entrega de circuitos impresos

Sera determinado por el nivel de
participacion en las clases.




UNIVERSIDAD

NACIONAL ¢
JOSE FAUSTINO FACULTAD DE INGENIERIA II\'IDUSTRIAL,
SANCHEZ SISTEMAS E INFORMATICA
CARRION
Cddigo: FIISI-SI-16 Version: 01

PROCESO: PLANIFICACION

VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS

Los materiales educativos y recursos didacticos que se utilizaran en el desarrollo del
presente curso:

1. MEDIOS ESCRITOS
e Materiales convencionales como separatas, guias de practicas y pizarra
e Material de apoyo del curso.

2. MEDIOS VISUALES Y ELECTRONICOS
e Materiales audiovisuales como videos

P e Presentaciones multimedia, animaciones y simulaciones interactivas.
= e Servicios telematicos: sitios web, correo electronico, chats, foros.
-
=& )
g Eg 3. MEDIOS INFORMATICOS
‘é‘ St e Lap top con conexién a internet
- e e Programas informaticos (CD u on-line) educativos

e Uso de plataformas virtual con fines educativos

VII. EVALUACION

La Evaluacion es inherente al proceso de ensefianza aprendizaje y sera continua y permanente. Los
criterios de evaluacién son de conocimiento, de desempefio y de producto.

1. Evidencias de Conocimiento.

cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo,

BUREAU VERITAS

Certification

1S0 21001

afirmacion, expone sus argumentos contra las refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en

La Evaluacion sera a través de pruebas escritas y orales para el analisis y autoevaluacién. En

para ello debemos ver como identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y
la forma en que argumenta (plantea una afirmacion, describe las refutaciones en contra de dicha

que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulacion de

hipétesis, respuesta a situaciones, etc.
En cuanto a la autoevaluacion permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas
para corregir o mejorar.

Las evaluaciones de este nivel seran de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para

Su argumentacion.
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1. EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PORCENTAIJE PONDERACION |INSTRUMENTOS
* Estudios de Casos
1 * Cuestionarios 5% 0.05 Cuestionario
* Sustentacion oral
2 « Argumentacion de la investigacion 7% 0.07 Cuestionario
e Exposiciones de los trabajos, vy
3 argumentacién 8% 0.08 Cuestionario
e Exposiciones de los trabajos, vy
4 argumentacién 10% 0.1 Cuestionario/videos

Total Evidencia de Conocimiento 30% 0.3

2. Evidencia de Desempefio.
Esta evidencia pone en accion recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos;
todo ello en una integracion que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar
lo que se hace, fundamentar tedricamente la practica y evidenciar un pensamiento estratégico,
dado en la observacion en torno a cdmo se actta en situaciones impredecibles.
La evaluacion de desempefio se evallia ponderando como el estudiante se hace investigador
aplicando los procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y
participacion asertiva.

2. EVIDENCIA DEL DESEMPENO PORCENTAJE PONDERACION [ INSTRUMENTOS

BUREAU VERITAS

1S0 9001
Certification

1. Presentacién oportuna del trabajo 5% 0.05

Responsabilidad en la
15% 0.15 entrega de avances de los
proyectos formativos

2. Formular un procedimiento para hacer el mejor
planteamiento de la solucién posibles.

3. Discriminar las soluciones posibles ropone una

9 ; . Y prop 10% 0.1
solucioén la que permite resolver el problema.
Total Evidencia del Desempefio 30% 0.3

3. Evidencia de Producto.
Estan implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del
producto, sino que tiene que ver con el campo de accion y los requerimientos del contexto de
aplicacion.
La evaluacion de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el
trabajo final.
Ademas, se tendrd en cuenta la asistencia como componente del desempefio, el 30% de
inasistencia inhabilita el derecho a la evaluacion.

BUREAU VERITAS
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3. EVIDENCIA DEL PRODUCTO PORCENTAIJE PONDERACION |INSTRUMENTOS
1. Presentacion del primer avance del proyecto formativo. 5% 0.05
2. Contenido de forma y fondo 20% 0.2 Trabajo impreso de acuerdo

al formato establecido

3. Aportes hechos al trabajo 15% 0.15

Total Evidencia del Producto 40% 0.4
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UNIDADES DIDACTICAS
VARIABLES PONDERACIONES DENOMINADAS MODULOS
Evaluacion de Conocimiento 30 %
Evaluacion de Producto 35% Elciclo academdlfco comprende
Evaluacion de Desempefio 35 %

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios

ponderados de cada modulo (PM1, PM2, PM3, PM4)

Fe PM1+ PM2+ PM3 + PM4
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S5 CRONOGRAMA ACADEMICO
- =
g g8
§ E E EVALUACIONES DEL SEMESTRE ACADEMICO DEL AL
2 @S Madulo | 29/09/2025 03/10/2025
Moduio Il - | PARCIAL (Plan por Objetivos) 2711072025 31/10/2025
Maodulo I 24/11/2025 28/11/2025

Maodulo IV - 1| PARCIAL (Plan por objetivos)

22/1212025 26/12/2025

Examen Sustitutorio (Plan por Objetivos)

26/12/2025

INGRESO DE NOTAS AL SISTEMA

DEL AL

Madulo | 06/10/2025 12/10/2025
Madulo Il - | PARCIAL (Plan por objefivos) 03/11/2025 09/11/2025
Madulo [I 0111272025 07/12/2025

Modulo IV - 1l PARCIAL (Plan por objetivos)

2711212025 301272025

FINALIZAR Y GENERAR ACTA POR EL DOCENTE RESPONSABLE DEL CURSO A CARGO

29/12/2025 311122025

IMPRESION Y FIRMA DE ACTAS POR PARTE DE: ORAA Y DOCENTE DE CURSO

29/12/2025 31/12/2025

Al finalizar cada Modulo y/o Parcial el Director de Escuela Profesional Informa al Decano el incumplimi
ingreso de notas al sistema, en sus dos modalidades

ento de los docentes sobre el

Inicio y término de clases

08/09/2025 | 26/12/2025

MYRCIIN® NR1R 2012 CHLIINLIEST
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